PHILIPS PE 05/15

PENTODE

— PHIUPS%EMISSWN
Use : H.F. amplifier
Verwendung : H.F. verstirker
Utilisation  : Amplificateur H.F.
Gebruikswijze: H.F. versterker
Empleo : Amplificador de AF.
Cathode : Indirectly heated
Kathode : Indirekt gehcxzt
Cathode : A chauff;
Kathode : Indirect verhit
Cétodo : Caldeado indirectamente
L2 TN S e e e e e “ e e = 12,0 V
¥........... P 0,37 A
Isat . . e e e e e e e .. .. A 0,5 A
Vg2 ... ... e e e e e e . = max. 300 v
Wa . .. ... e e e e e e e = max. 15 w
Wat. . . . . ... e e e e e = 20 W
Wg2..................=nux.S w
wglg2 - . . .. .. ] 3,0
S (Va = 500 V, Vg2 = 200V Ia = 40mA) Ny 1,5 mA/V
k., . ........... e = max. 85 mA
Caf . . ... [ Y 5,7 pF
Cfgl., . ... PR R 9 12,7 pF
Cagl . . ...... ~ 0,12 pF
Vik . . ..o e e = max. 200 V
Va
A MHz max.
Sm 60 500 V
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Characteristics *
Kennlinien H
Caractéristiques : g 1a-Va; Igl-Va
Karakteristicken :
Caracteristicas
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Characteristics
Kennlinien :
Caractéristiques : Ig,-Va
Karakteristicken :
Caracterfsticas  :
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Characteristics
Kennlinien B
Caractéristiques : Ia-Vg,; I3,-Vg,
Karakteristieken :
Caracterfsticas
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HF class C telegraphy
HF Klasse C Telegraphie
HF classe C télégraphie Igl =0
HF klasse C telegrafie
AF clase C telegrafia
2 >I5 >15 5+t) m
Va 500 400 500 v
Vgl ~ — 150, ~— 150 a — 100 v
Vg2 300 300 300 v
Vg3 0 0 0
Ia 33 33 120 mA
Igl 0 0 0 mA
Ig2 ~ 6 ] 6 ~~ 15 mA
Vgl~ s 150 ~ 150 a5 100%*¢) | V
Whi 0 (] 0 w
Wi 16,5 13 60 w
Wa 8,0 7,0 30 w
Wg2 18 1,8 4,5 w
Wo 8,5¢%) 6,0*) 30°)] W
n 5L5 46 50 %
HF class C telegraphy
HF Klasse G Telegraphie
HF classe C télégraphie Igl >0
HF klasse C telegrafie
AF clase C telegrafia
A >15 >1s 5¢¢) 54¢) m
Va 500 400 500 400 v
Vgl I~ —150 |~—150 j~v—110 j=v-——100 v
Vg2 300 300 225 235 v
Vg3 ¢ 0 0 0 v
Ia 58 58 140 140 mA
Igl s 5 |~ 5 |~ 13 |~ 12 mA
Ig2 29 15 |~ 15 |~ 19 |~ 18 mA
Vgl~ |as 180 |~ 180 |~ 120***)jx 115***) V
Whf | 0,9~ 0,9~ 1,6~ 14] W
Wi 29 23 70 56 w
Wa 15 13 30 26 w
Wg2 4,5 4,5 4,3 42| W
Wo 14%) 10%) 40%); 30*) W
7 48 43,5 57 53.5] %
*#} two valves - zwei Réhren - deux tubes - twee buizen -
dos vélvulas
*%+) one valve - eine Réhre - un tube - 6én buis - una vélvula.

15/3-'41 *) vide pag. 0633/2 5326/3
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HF oclass C screen grid modalation

HF Klasse C Schirmgittermodulation

HF classe C modulation de grille écran.
HF klasse C schermroostermodulatie

AF clase C modulacién de rejilla pantalla

A >1s 5e) m
Va 500 500 v
Vgl ~— 110 ~— 130 v
Vg2 125 125 v
Vg3 0 0 v
Ia 38 78 mA
Igl ~ 8 B 15 mA
Ig2 A 12 ~ 15 mA
Vgl~ ~ 140 . 140%%#) v
Vg2~ ~ 1251 fa  1259) v
Whf ) 1,2 N 2,1 w
Wwif ~ 1,6%) § ~ 2% w
Wi 19 39 v
Wa 14,5 29,5 w
Wg2 15 1,9 w
Wo 4,5%) 9,5*) w
7 24 24,5 %

HF class C grid modul

HF Klasse C Fa:ggittermodulaﬁon

HF classe C modulation de grille d'arrét
HF klasse C vangroostermodulatie

AF clase C modulacién de rejilla supresora

Z >15 5e*) m
Va 500 500 A\
Vgl A — 240 R — 90 v
Vg2 215 165 M
Vg3 — 40 — 40 v
Ia 20 62,5 mA
Igl ~ 0 LS i 9 mA
Ig2 ~° 18 R 37 mA
Ig3 (] 0 mA
Vegl~ A~ 250 s 105%e* v
Vg3~ ~ 40Y) |~ 451) v

~ 04 |~ 1,5 w
Wwif 0 0 w
Wi 10 31,2 w
Wa 6,5 24,6 w
Wg2 5,0 6,1 w
Wo 3,5%) 6,6%) w
7 35 21 %
m 80 90 %

**) two valves - zwei Rohren - deux tubes - twee buizen - dos vélvulas
#¢+) one valve - eine Rohre - un tube - één buis - una vélvula

15/3."41 *) vide pag. 0633/2 5326/3
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H.F. class C, anode modulation
HLF, Klasse C, Anodenmodulation
H.F. classe C(, modulation d’anode
H.F. klasse C, anodemodulatie

A.F, clase C, modulacién de énodo

2 dam 15
Va 500 v
Vgl ~—160 M
Vg2 200 v
Vg3 0 v
Ia 22 mA
Igl A 4,0 mA
Ig2 A~ 2 mA
Vgl~ ~ 180 v
Whi v 0,7 w
Wif A 5,5 w
Wi 11 w
Wa 4,0 W
Wg2 40 w
Weo 7,0 *) w
7 63 %

o
2
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@
0o

anode- and screen-grid modulation
, Anoden- und Schirmg Jul
C, modulation d’anode et de grille écran

. klasse C, de- en sch dulatie

. clase C, modulacién de énodo et de rejilla pantalla

itt tion

Pz m
B i
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2

dam 15
A hm
Va 500 v
Vel —150 v
Vg2 300°*) v
Vg3 0 v
Ia 40 mA
Isl 3 mA
Ig2 11 mA
Vgl 160 M
Vg2nv 300 v
‘Whf A 0,5 w
Wif ~ 26 w
Wi 20 w
Wa 10 w
Wg2 3,3 w
Wo 10%) w
7 50 %

**) Rg2 = 18200 ohm.

1/3-40 *) vide pag. 0633/2 5326/4
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Characteristics : H.F. class C, screen-grid medulation
Kennlinien H.F. Klasse C, Schirmgittermodulation
Caractéristiques : H.F. classe C, modulation de grille écran
Karakteristicken: H.F. klasse C, schermroostermodulatie
Caracterfsticas AF, clase C, modulacién de rejilia pantalla
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Characteristics : H.F. class C, suppressor-grid modulation
Kennlinien : H.F. Klasse C, Fanggittermodulation
Caractéristiques : H.F. classe C, modulation de grille d’arrét
Karakteristieken: H.F. klasse C, vangroostermodulatie
Caracterfsticas : A.F. clase C, modulacién de rejilla supresora
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Characteristics : H.F. class C, anode modulation
Kennlinien H.F. Klasse C, Anodenmodulation
Caractéristiques : H.F. classe C, modulation d’anode
Karakteristiecken: H.F. klasse C, anodemodulatie
Caracterfsticas : A.F. clase C, modulacién de 4nodo
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